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Exercice n°1 : (7pts)

On considére le montage ci-contre pour lequel :
Vee=10V, =300, Vge= 0.7V, Rg = IMQ, Rc = 2kQ.
Calculer I, Ic et VcE, en donnant a chaque fois la formule de calcul.

Réponse :
Q Lecourant Ip:

Vcc —VBE

La formule du courant Is est donnée par |/ 5 B R
B

Q Le courant Ic:

La formule du courant Ic est donnée par

O La tension VcE :

La formule de Vck est donnée par ‘L@ =V =R C—l

Exercice n°2 : (7pts)

Le transistor du montage ci-contre, polarisé a ’aide d’une alimentation Vee= 12V,
est caractéris¢ par un gain statique en courant # = 100 et une tension Veg= 0.7V. Le
potentiel de I’émetteur est fixé & Veg=2V.

Calculer les valeurs des résistances RB, Rc et Rg, pour obtenir le point de
fonctionnement Q(Vce = 5V, Ic = ImA).

Réponse :
O La résistance Rp:

La formule de la résistance Rg est donnée par Ry = ,BVCC_I;¢VE
. C

O La résistance Rc:

Vcc _VBE _VE

La formule de la résistance Rc est donnée par |R. = 7
c

O La résistance Rk :

La formule de la résistance Rk est donnée par Rg = (ﬂﬂ‘?}[ AN: R, =1.98kQ
T
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